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El grupo de crecimiento cristalino
y caracterizacion de
semiconductores  (CreCYCSem)
esta constituido por investigadores
del departamento de Fisica
Aplicada y Electromagnetismo de
la Universidad de Valencia, del
Instituto Jaume Almera (CSIC) de
Barcelona y del departamento de
Fisica Aplicada Il y Electricidad y
Electronica de la Universidad del
Pais Vasco.

La actividad investigadora del
grupo se centra en:

O Crecimiento cristalino de
materiales avanzados, tanto en
volumen, como en forma de capas
y nanoestructuras, mediante
diferentes técnicas (MOCVD, SP,
PVT, THM, Bridgman...)

O Caracterizacion morfologica vy
estructural (SEM, HRTEM,
HRXRD...)

O Caracterizacion de propiedades
fisicas, en particular de
propiedades opticas y defectos.

OBJETIVOS de la Jornada

O Difusion de las actividades del
grupo.

O Consolidacion 'y fomento de
colaboraciones cientificas.

O Discusion del “estado del arte”
en lo referente a los meétodos y

técnicas de obtencion y
caracterizacion de oxidos
avanzados.

19 Noviembre 2014

Manana

10:00 “Optical phonons in alpha-Ga203”
Dr.Lluis Artus

10:35 “Caracterizacion de Nano- Y
Microestructuras de ZnS:in Crecidas por VS"

Dra. Paloma Fernandez
11:10 Pausay café

11:30 “Limites en la obtencion del tamarfo de
cristalitas mediante XRD”

Diia, Esther de Prado Fernandez

12:05 “Acerca de la temperatura critica en la
degradacion de diodos laser de alta potencia.
Estudio por catodoluminiscencia de estructuras
grabadas en InP por ataque seco”

Dr. Juan Jiménez
12:35 “Crecimiento de Oxido de Cadmio mediante

la técnica del espray pirdlisis”

Dia. Anahi Martinez Lopez.

13:10 “Crecimiento de nano estructuras de CdO y
posibles vias de caracterizacion”

D. Miguel Rodrigez Torres.
13:45 Comida
15:30 “Nanoinspeccion. Microscopia SEM-FIB”

Dr. J. Ramén Ramos Barrado

16:05 Mesa redonda sobre el Crecimiento de nano
estructuras a partir de fase gaseosa.
Moderador : Vicente Mufioz Sanjosé

17:00 Despedida.




